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12000-18000 MHz Die divisor de poténcia GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 25 dB (tipico); VSWR de entrada: 1.2 (tipico); VSWR de saida: 1.1
(tipico). Dimensoes do die: 0.8 x 1 x 0.1 mm.

Caracteristicas RF - ta=+25°C

Parametro Simbolo Minimo Tipico Maximo Valor Unidade

Frequéncia de operacao - 12000 - 18000 12000~ MHz
18000

Isolamento - = 25 = - dB

VSWR de entrada - - 1.2 - - -

VSWR de saida - - 1.1 = = -

Valores limite

Parametro Simbolo Minimo Tipico Maximo Unidade

Poténcia de entrada maxima - - - 30 dBm

Condi¢Ges ambientais

Parametro Simbolo Minimo Tipico Maximo Unidade

Temperatura de armazenamento - -65 - 150 °C

Temperatura de operacao - -55 - 85 °C
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Dimensoes do die

Parametro Valor
Dimensdes do die 0.8x1x0.1

Desenho dimensional mecanico
LCDIV-12000-18000-2WAY

X (mm)
T RF_in (8): 0.400

Y (mm)
RF_outl (2) / RF_out2 (5): 0.620

1.000 mm

©,0)| |
I |
0.800 mm
0.800 x 1.000 x 0.100 mm
X, Y: £0.050 mm
X—=-Y 1 X, Y:mm

Todas as dimensdes estdo em mm [in].

Atribuicao dos pads de ligacao

Terminais Simbolo Fungao
1,3,4,6,7,9 GND Terra; ndo requer fio de ligacdo
2 RFoutl Saida RF
5 RFout2 Saida RF
8 RFin Entrada RF
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Unidade

Observagoes

Registro da publicacdo atual - 1.3 -2026-10-27. Atualizagdo da descricdo ou do contetido editorial. Substitui a revisdo 1.2.

Escopo da referéncia mecanica

Referéncia dimensional em mm baseada na documentacgao de origem. Informacdes parciais; ndo constitui um desenho completo de

fabricacdo ou de ligacdo por fios.
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Curvas de desempenho

Graficos da ficha técnica original. Considere as condi¢6es de operacdo indicadas em cada figura.

Perda de insercao; Isolamento; Casamento de entrada; Casamento de saida.

Gréfico redesenhado a partir da figura original; as leituras sdo aproximadas.
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Aviso do documento

As especificagoes podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisdo vigente e os requisitos especificos
do produto. A proposta aprovada e a documentacao do pedido definem a configuracao fornecida.
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